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JAUGE DE MESURE DE GRAMMAGE / CORRIGE

Analyse Fonctionnelle

conversion au niveau mesuré

Q1) Mesurage du niveau des rayons X ayant traversés le voile non tissé, puis affectation d’un coﬁcient : '7 3
A

FS21 : Acquisition de la valeur du courant de faisceau [ ~ /
V211 =-R21 * le avec Ie = Ifsc
Q2) V212 = -(R23/R22) V211 V212 =(R21 *R23)/R22 * I/f§i \_// 1+1+1
Q3) | V212 =100 000 * Ifsc Conversion Courant / tensién 1+1
Q4) |Durant le cas N°1, V212 = 4,5V donc Ifsc =45 pA 1
Q5) | Durant le cas N°2, V211 =-Vsat donc V212 =-V211 = +15V 7 i 1
Q6) A fermé pour CECH = 1, / ( ) / 1
Ron max = 2400, 3 Tamb = 25°C et Vdd = +15V ™ 1
Q7) T max = 24ys, . u( ~ /éﬂ/ / 1
| Acquisition toujours correcte, car charge complete au bout de 5 1, soit ati maximum A 200s 1
Q8) | Vmif = V213, montage suiveur /Sy N~/ / 1+1
Q9) Pour Ron = 150Q, T = 15us, donc charge compléte au boutge/%{//s.\ U 1
Voir Chrono. Sur DR1 page C Cor 3/7 2
Total 16
FS22 : Elaboration du signal de modulati,o’ﬁ‘_ \
Q10) 110 = (V222 — Vmif) / Req (car le fonctionnement ligGaire de U238 impose E+ = E-) 2
Q11) Montage Intégrateur, \&\ » ‘ 1
Vsm = Uc23 + V222 = (10 / C23) * t + UcO + Y292, doirs K =10 / C23 3
Q12) | Régime permanent entrainant 10 = 0, donc Vpif 5 V222 = 8V, donc Ifsc =8 : 0,1 = 80pA 2
Q13) | Voir tablean 1 sur DR2 page CCor4/7 __{ [ 3
Voir chrons. A, B et C sur DR2 page C Gér3/7
Q14) Chrono. A : augmentation de 140 mv eg 0,4ms, 3
Chrono. B : Vsm constante car 10 = 0,
Chrono. C ; diminution de 20mV en 0,4m3:
Chrono. A : Ifsc = 10pA < Ifsc soubaité, => Vsm'augmente pour obtenir une augmentation de Ifsc,
015) Chrono. B : Ifsc = 80pA = Ifsc s6uhaité, 2> Vsm rste stable (aucune correction & apporter), 4
Chrono. C ; Ifsc = 90puA > Ifs€ souhaité, =p Vsm diminue pour obtenir une diminution de Ifsc,
<> Réaction normale de la fonctioirdans chaque cas
/ W Total 18
FS23 : Génératien de\s\iignﬁlx de commande
Q16) | Génératigrf d'un/signal périodique =» montage astable 1
Q17 a=%’£;ﬁ37/8/ '/8»}156)=o,708, 1
o = (R26 7) K(R26 + 2 R27), et T = 0,693 * (R26 + 2*R27) * C25. 2+2
Q18) | o 70,788 < R27 & 0,762 * R26 = 4,77 KO, choix dans E24 : R27 = 4,7KQ 2
Q19) | CB5 =[1/(0,693 7 (R2b +2 * R27)) = C25 = 47,56 nF, choix dans E2 : 47 nF 2
Q20) | Yoir chrono. dg/V232 sur DR3 page C Cor 5/7 1
oy |28 i
oir chrono. deA/233 sur DR3 page C Cor 5/7 2
Q22) | Voir tableauZ sur DR3 page C Cor 5/7 3
Q23) | Voir chrono. de Vmli sur DR3 page C Cor 5/7 2
Total 19
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FS24 : Adaptation de puissance
Q24) | Voir tableau 3 sur DR4 page C Cor 6/7

4
Q25) |Rds on max = 0,16Q 2 80°C 1
1d moy = Id max * t1 /T ave t1 = durée du signal au niveau haut, o
Q26) |14 moy=2,5%0,3/0,5=1,5A | A Ty 2
Q27) Rth’ j-mb = 3,1 °C/W Rth j-a = 75 °C/W ' Tjmax=150°C /| / //13
= (Rth j-a * P) + T°a = (75%0,9) + 40 =107,5 °C f 3
Q28) Dlssmateur pas nécessaire car T°j < Tjmax / / / 1
A 10, Ifsc trop faible car Vmif < 8V, donc intensité insuffisante des rayons X émis. V4 y /
Q29) De t0 atl: - zf.
Vmif < Vcon31gne (8V), donc 10 > 0 =» Vsm augmente =» Ifsc augmente =¥ intensité dbs rayons X
émis augmente jusqu'a obtenir Vmif = Vconsigne correspondant 4 I'intensité souhaitée d tayogv?/
T Total 13
™
FP5 : Conversdion Analogique / numeérique YAV /
Q30) | Voir page C Cor 6/7 [ N/ ) / 3
Q31) |PourS0=S1=0,etS2=1, Va=Vmes | /S / 2
Q32) Résolution de 12 a 16 bits, M / )
Dans l'application, résolution de 16 bits car broche 32 Non Cg@:}é\e.
Gamme de tension d'entrée de 0V & +10V car broche 26 re@och 2 (0V), étbrdche 24 NC, )
Q33) et signal & convertir relié¢ 4 broche 25. 5
=10/65536 = 152,6 pV .
Q34) Von‘ page C Cor 7/7 JAYRN 2
U55 et ulJ56 : rendre dlspomble sur le bus de données 8 Wits, goit les poids faibles, soit les poids forts 1
Q35) | du résultat de la CAN qui est sur 16 bits. 1
<Bus> = <poids forts> pour CSBL\=NL1 et CSBL

Q Total 15
/\

FP6 : Traitement numeérique

Q36) Capacité RAM = 32 kOctets car 15 fils d;édress et format de 8 bits (8 fils de données), 2

Capacité EPROM = 64 kOctets car 16 fils d'adresses.et format de 8 bits (8 fils de données), 2

Broche 27 U65 : entrée du signal d‘écW de laRAM, :

Q37) | Pas de signal de ce type pour U66 (EPRONM), car cjfcuit utilisé en lecture seule (lors du contexte 1
d'exploitation) P

Q38) | Voir page C Cor 7/7. ) \ 3

Q39) | Voir page C Cor 7/7 / ] 2

O Towl| 11
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Document réponse n°1

Questions Q4, Q5, Q9
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Document réponse n°2

Question Q13

Tableau N°1

ato, VSM=3,10v

Chronogramme A

IEELMESBIS

ato, VBM =974 v

Chronogramme B
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ato, VSM = 10,63 v

Chronogramme C
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Aponse n°3

répon

Document

,
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Questions Q20, Q21, Q23
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Document réponse n°4

Question Q30

Schéma structurel de FP5

Question Q24 Tableau n°3
Etat d Etat d Ves Vgs | Etatde
V(“%I 11 | Toy | deT2s | deT24 | T23
(v) ) (P ouB)
0 B sM 0 0 B
S st B +10 | +15 P
) S : on considére les transistors saturés avec Vcesat = Ov B : Bloqué

Bus de données DO & D7

wiosl~jm]o]alwi

A0 BO
Al B4
AZ B2
A3 B3
Ad B4
A5 B5
AB B6
A7 B7

DIR
G

P N I o R

T4HCT245
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CLK CRTL D7
cPl D5 |5 5
D4 b 5] A0 BO
cc D3 | 7 A B1
D2 51 A2 B2
STATUS o RLN peey £ A3 B3
sC S 5] AS 85
AB B6
o ADC7E T A a7
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Document réponse n°5

Question Q34 Tableau n°4

\(I‘gl é\:sn s Isggt binaire N %/574)
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Question Q38 Tableau n°5
()
Circuit Al15]A14]A13]A12[A11][A10] A9 | A8 | A7 | AG |/AS | A4-{/A3 1 A2 | A1| A0 | Hexa
Rav | D¢t |0 0[0[0[0[0[{0[{0][0/0)0]|0]|80/0]|0 $0000
u6s Fo [glofo|1]1]|1]1]|1/PN | 211 )4]1]1|$1FFF
sprom | Début [0 Jo[1]ofojo]o|l /0| 0N |00 0|00/ $2000
_U66 Fin 1ot {1t [1[1 DI 1[ 111 [1[1]1][SBEFF
pecopeur| PPt (1 l1]1]0(0]0]0]|M\xTx X/ x| x|{0]0]|0 $EOOO
ue3 Fin |1[1](1/0]{0]0]0/0 /x|x"x|x|x|1]1]1]|$E007
Question Q39 Tableatrn°6
A2 Al *x‘io G2B Sortie
Broche 3 Broch Breche 1 Broche 5 sélectionnée

0 | o 0 CSBL\
o | o D1 0 CSBH\

N
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